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Alimentation par commutation de type RCC.
ARRIERE-PLAN ET RESUME DE_L'INVENTION

Cette invention <concerne une alimentation par
commutation du type RCC, dans laquelle la montée de la
tension de base d’un transistor de commutation est retardée
par un condensateur de temporisation, et la fréquence de
commutation du transistor de commutation est diminuée pour
réduire les pertes de commutation.

' Description de la technique antérieure

Lorsque des dispositifs tels que des appareils a bandes
vidéo et des appareils de télévision sont au repose ou en
attente (en "standby"), il faut minimiser leur consommation
d’énergie. En d'autres termes, lorsqu’un tel dispositif se
trouve en attente, son courant de charge est faible;
cependant, son alimentation par commutation doit étre telle
que le rendement de commutation soit maintenu d des valeurs
élevées.

Dans la technique antérieure, on a proposé la technique
suivante. On maintient inchangée une largeur d4d’impulsions
servant & activer un transistor de commutation,
indépendamment de la consommation de la charge, en
modifiant 1’intervalle entre les impulsions en fonction de
la charge. Cela signifie que 1’intervalle entre les
impulsions est augmenté lorsque la charge est faible; et
lorsque la charge est importante, l'intervalle entre
impulsions est diminué. De ce fait, lorsque la consommation
de la charge diminue, la fréquence de commutation du
transistor de commutation est diminuée et par conséquent
les pertes & la commutation sont également diminuées. De



10

15

20

25

30

35

RSO
2

cette maniére, le rendement de commutation ne diminue pas
lorsque la consommation de la charge diminue.

Cependant, dans la technique antérieure décrite ci-
dessus, il faut prévoir un circuit qui génére des
impulsions de commutation de largeur prédéterminée.

De plus, il est nécessaire de prévoir un circuit de
commande pour faire varier 1’intervalle entre les
impulsions. Pour qu’un circuit de commande contrdle le
fonctionnement du transistor de commutation, il est alors
essentiel de prévoir un circuit de comparaison et un
circuit de verrouillage. Le circuit équivalent ainsi obtenu
est donc assez complexe.

Par conséquent, un objet de l’invention est d’é&liminer
les difficultés décrites ci-dessus.

Plus particuliérement, un objet de 1’invention consiste
a fournir une alimentation par commutation par systéme RCC
qui soit auto-excitée et dans laquelle, lorsque le courant
de sortie d’un Dbobinage secondaire s’annule, un
condensateur de temporisation retarde 1’augmentation de la
tension de base d‘un trangistor de commutation en diminuant
ainsgi la fréquence de commutation lorsque la consommation
de la charge devient plus faible. Ainsi, méme lorsque la
consommation de la charge diminue, le rendement de 1la
commutation est maintenu élevé.

Un autre objet de 1l’invention est de fournir une
alimentation par commutation par systéme RCC dans laquelle
la connexion et 1la déconnexion du condensateur de
temporisation s’effectuent librement, 1la priorité étant
donnée de maniére intermittente au maintien du rendement de
commutation.

Un autre objet de l’invention est de fournir une
alimentation par commutation par systéme RCC présentant un
circuit de commutation simplifié pour commuter la connexion
et la déconnexion du condensateur de temporisation.

Encore un autre objet de 1’invention est de fournir une
alimentation par commutation par systéme RCC dans laquelle
la connexion et 1la déconnexion du condensateur de
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temporisation sont commandées par le signal de sortie d’un
dispositif qui constitue une charge de l’alimentation.
Enfin, encore un autre objet de l’invention est de
,fournir une alimentation par commutation par systéme RCC
dans laquelle la consommation en énergie diminue lorsqu’un

\ L] 13 1] ¥ ] L] ]
dispositif qui constitue une charge de l’alimentation se

trouve en attente.

On atteint ces objets, ainsi que d’autres objets et
avantages, par l’alimentation par commutation par systéme
RCC selon 1’invention, dans laquelle une tension produite
dans un bobinage auxiliaire est redressée et appliquée par
1’intermédiaire d’une résistance de base & la base d’'un
transistor de commutation qui commande un courant dans le
bobinage primaire. L‘alimentation par commutation par
systéme RCC selon 1'invention comporte également un
condensateur de temporisation présentant une borne qui est
relide a la base du transistor de commutation, et une autre
borne qui est reliée & un niveau de masse du cété primaire.
Lorsque le courant dans le bobinage secondaire s’est
annulé, le condensateur de temporisation retarde
1’augmentation de la tension de base du transistor de
commutation.

Par conséquent, le transistor de commutation est
maintenu dans un état "désactivé" méme aprés que le courant
du bobinage secondaire s’est annulé. Ainsi, il apparait une
période pendant laquelle aucun courant ne passe dans le
bobinage primaire et dans le bobinage secondaire, et au
cours de laquelle il se produit une résonance a une
fréquence qui est déterminée par le bobinage primaire et un
composant équivalent & une capacitance, relié au bobinage
primaire. D’autre part, un courant passe par la résistance
de base du transistor de commutation, en direction du
condensateur de temporisation. Ainsi, une tension obtenue
par addition de la forme d'onde de résonance et de
1’augmentation de tension due 3 la charge du condensateur
de temporisation est appliquée a4 la base du transistor de
commutation. Lorsque cette tension dépasse une valeur de
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commutation prédéterminée, le transistor de commutation est
brusquement activé. Ainsi, la période pendant laquelle le
transistor de commutation est désactivé et pendant laquelle
le courant du bobinage secondaire est nul (période de
résonance) s’'ajoute & la période de commutation du
transistor de commutation, et la période de commutation est
augmentée de maniére correspondante, de telle sorte que la
fréquence de commutation est basse.

Dans un mode de réalisation d’une alimentation par

commutation par systéme RCC selon l’invention, en plus de
1”agencement décrit ci-dessus, il est prévu un circuit de

commutation qui commande la connexion entre la base du

transistor de commutation et une borne du condensateur de
temporisation, ou entre 1‘’autre borne et le niveau de masse
du cdté primaire. Chaque fois que le circuit de commutation
est ouvert et qu’aucun courant ne traverse le bobinage
secondaire, le transistor de commutation est immédiatement
placé dans un état "activé". La stabilisation de la tension
de sortie prend alors le pas sur d’autres priorités telles
que le maintien du rendement de commutation. D’autre part,
lorsque le circuit de commutation est fermé, la durée de
commutation augmente et le rendement de commutation de la
commande est élevé,

Dans un autre mode de réalisation de 1’alimentation par
commutation par systéme RCC selon l’invention, en plus de
1l’agencement décrit ci-dessus, le circuit de commutation
est un transistor NPN dont le collecteur est relié a
l’autre borne du condensateur de temporisation et dont
1l’émetteur est relié au niveau de masse du cété primaire.
La connexion de 1l’autre borne du condensateur de
temporisation au niveau de masse du c6té primaire est
commandée par un signal appliqué & la base du transistor
NPN. Cela signifie qu’un transistor et un élément tel
qu’une résistance qui limite le courant de base forment le
circuit de commutation.

Dans encore wun autre mode de 1réalisation de
1’alimentation par commutation par systéme RCC selon
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1’invention, en plus de 1l’'agencement décrit ci-dessus, un
signal d’établissement, adapté pour établir 1‘'état activé
et 1’état désactivé du transistor NPN, est appliqué a la
base par 1’intermédiaire d’un photocoupleur. Ainsi, bien
qie le circuit de commutation appartienne au circuit du
cbté primaire, le dispositif délivrant le signal
d’établissement est isolé du circuit du cété primaire, a
1’aide du photocoupleur. Un signal de sortie du dispositif
auquel de 1l’énergie est fournie par le cbté secondaire
(c’est-a-dire le dispositif qui constitue une charge de
1’alimentation) peut alors &tre utilisé comme signal
d’'établissement. '

‘Dans un autre mode de réalisation de 1’alimentation par
commutation par systéme RCC selon l’invention, en plus des-
agencements décrits ci-dessus, le signal d’établissement
indique si le dispositif qui constitue une charge de la
sortie courant continu se trouve dans un état d’attente ou
dans un état de fonctionnement. Lorsque le signal indique
que le dispositif est dans un état d’attente, le transistor
NPN est activé et connecte effectivement le condensateur de
temporisation. Dans 1l’état d’'attente, la consommation du
dispositif qui constitue une charge pour l’alimentation est
alors diminuée. Dans cet état, lorsque le transistor NPN
est’activé, la ccmmande donne la priorité au rendement de
commutation, par rapport & d’autres priorités.

D’autres ob-ets, avantages et caractéristiques de
nouveauté de la présente invention ressortiront a la
lecture de 1la description détaillée qui suit de
1’invention, lorsju‘on l’examine en association avec les
dessins annexés.

BREVE DESCRIPTICN CES DESSINS

La figure 1 est un diagramme de circuit montrant
1'agencement d‘'ure alimentation par commutation par systéme
RCC qui constitue un mode de réalisation préféré de
l/invention; et |
la figure 2 est un diagramme temporel montrant la forme
d’onde de la tension de base d’un transistor de commutation
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et la forme d’onde de la tension de collecteur de ce
transistor.
DESCRIPTION DETAILLEE DES DESSINS

Dans la figure 1, un courant continu est appliqué i une
entrée plus IN+ et & un niveau de masse IN- du c&té
primaire. Le courant continu est obtenu en redressant et
lissant un courant de distribution, qui est introduit &
travers un circuit de filtrage adapté pour empécher les
fuites de bruits de commutation.

Un transistor de commutation Q3 commute un courant
traversant le bobinage primaire 2 d’‘un transformateur 1.
Ainsi, une borne du bobinage primaire 2 est relide i
l’entrée plus 1IN+, et 1l’'autre borne est reliée au
collecteur du transistor de commutation Q3. L'émetteur du
transistor Q3 est relié au niveau de masse IN- du cété
primaire par 1l’intermédiaire d’une résistance R6 adaptée
pour détecter le courant d’émetteur sous la forme d’une
tension.

Une résistance R2 dont une borne est reliée a l’entrée
plus IN+, et une résistance R3 dont une borne est reliée a
1’autre borne de la résistance R2 forment un circuit série
qui fournit un courant d‘allumage au transistor de
commutation Q3. Ainsi, 1l’autre borne de la résistance R3
egt reliée 3 la base du trénsistor de commutation Q3 par
l’intermédiaire d‘'une résistance de base R4 qui limite le
courant de base. Un petit condensateur C4 est relié entre
la base et 1l’émetteur du transistor de commutation, pour
empécher 1’apparition d’oscillations parasites. Le circuit
série constitué des résistances R2 et R3 sert également de
circuit diviseur de tension qui constitue une source de
tension servant & fournir un courant de base i un
transistor NPN Q1. '

Un circuit qui comporte deux condensateurs C6 et C7,
une résistance R9 et une diode D1 et qui est branché en
paralléle sur le bobinage primaire 2, absorbe la surtension
qui est produite dans le bobinage primaire 2 lorsque le
transistor de commutation Q3 est activé.
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Un photocoupleur 6 renvoie une erreur sur la tension
de sortie (c’est-a-dire une déviation par rapport & une
valeur voulue) au cété primaire. Un transistor Q2 commande
le courant de base du transistor de commutation Q3, pour
stabiliser la tension de sortie. Par conséquent, la base du
transistor Q2 est reliée par 1’intermédiaire d’une diode D4
4 l’émetteur d’un phototransistor Q6. Le collecteur du
transistor Q2 est relié & la base du transistor de
commutation Q3.

La base du transistor Q2 est reliée au niveau de masse
IN- du cbté primaire par l’intermédiaire d’'un condensateur
C2 d’absorption des bruits et d’une résistance de décharge
RS. Pour limiter le courant de commutation traversant le
transistor de commutation Q3 lorsque le commutateur
d’alimentation est fermé, une tension détectée par une
résistance R6 est appliquée par 1'intermédiaire d'une diode
D3 & la base du transistor Q2, et 1l’émetteur du transistor
Q2 est relié au niveau de masse IN- du coté primaire.

Un bobinage auxiliaire 3 dont une borne est reliée au
niveau de masse IN- du cété primaire est prévu pour faire
auto-osciller le transistor de commutation Q3. A cet effet,
une deuxiéme borne du bobinage auxiliaire 3 est reliée par
1’intermédiaire d’'une diode D2 au point de raccordement de
la résistance R3 et de la résistance de base R4. (Un
condensateur C3 relié en paralléle sur la diode D2 est un
condensateur d’accélération qui est utilisé lorsque le
transistor de commutation Q3 est désactivé). La deuxiéme
borne du bobinage auxiliaire 3 est également reliée par
1’intermédiaire d’une résistance R8 au collecteur du
phototransistor Q6 qui & son tour est relié par un circuit
gérie constitué d‘une résistance R7 et d'un condensateur C5
au niveau de masse IN- du cdté primaire.

Un condensateur de temporisation Cl1 est prévu pour
retarder 1'augmentation de la tension de base du transistor
Q3 aprés l’arrét du passage d’'un courant dans le bobinage
secondaire 7. Dans ce but, une borne du condensateur de
temporisation Cl est reliée & la base du transistor Q3. La
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capacitance du condensateur de temporisation Cl1 est fixée
a4 une valeur qui, avec les résistances R2 i R4, correspond
a une constante de temps requise pour la temporisation.

Le transistor NPN Ql «constitue un circuit de
commutation qui commande la connexion du condensateur de
temporisation Cl. Ainsi, l’autre borne du condensateur de
temporisation Cl est reliée au collecteur du transistor NPEN
Ql, dont 1’émetteur est relié au niveau de masse IN- du
cété primaire. D’autre part, la base du transistor NPN Q1
est reliée par 1'intermédiaire de la résistance R1 au point
de raccordement des résistances R2 et R3 qui forment un
circuit diviseur de tension servant i fournir un courant de
base au transistor NPN Q1.

Une tension produite dans le bobinage secondaire 7 est-
redressée par une diode D7 et lissée par un circuit de
lissage de type w, qui comporte un bobinage 8 et des
condensateurs C8 et C9. La sortie ainsi lissée est
appliquée sous la forme d’une sortie stabilisée continue 9
de +5V & un micro-ordinateur adapté pour commander un
appareil & cassettes vidéo.

La tension redressée par la diode D7 est appliquée &
un  circuit 4 de détection d’'erreurs qui comporte
essentiellement un régulateur de fermeture. Une erreur
détectée par le circuit 4 de détection d’erreurs est
fournie au photctransistor Q6 par 1’intermédiaire de la
photodiode D6 et est appliquée au transistor Q2.

Un photocoupleur 5 applique un signal d’établissement
ou de réglage 10 Z4élivré par le micro-ordinateur mentionné
ci-dessus, 3 la tase du transistor NPN Ql, raison pour
laquelle le collecteur du phototransistor Q5 est relié i la
base du transistor NPN Q1, et 1’émetteur du phototransistor
Q5 est relié au niveau de masse IN- du cété primaire. Le
signal d’établissement 10 provenant du micro-ordinateur est
amené par l’intermédiaire d’une résistance R10 & 1’anode de
la photodiode D5 dont la cathode est reliée i la masse.

Le transformateur 1 présente plusieurs bobinages
secondaires; cependant, la figure 1 montre uniquement le
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bobinage secondaire 7 qui est prévu pour obtenir la sortie
continue stabilisée de +5V.

La figure 2 est un diagramme temporel montrant les
signaux de parties essentielles du mode de réalisation de
la figure 1. Dans la figure 2, la référence numérique 21
désigne une forme d’'onde de tension de la base du
transistor de commutation Q3; et 22 désigne une forme
d’onde de tension du collecteur du transistor de
commutation Q3. Décrivons maintenant dans la mesure
nécessaire le fonctionnement du mode de réalisation, en
liaison avec la figure 2.

Le micro-ordinateur (non représenté) délivre le signal
d’établissement 10 qui se trouve au niveau "L" lorsqu’il
est dans 1’'état d’attente. Il existe deux sortes d’'état
d’attente, & savoir un premier é&tat d’attente et un
deuxiéme état d'attente. Dans les deux états d’attente, le
signal d’établissement 10 est au niveau "L". Dans le
premier état d’attente, le fonctionnement de l’appareil a
cassettes vidéo est suspendu, la fonction d’affichage est
arrétée et l’actionnement des touches d’alimentation du
tableau de commande et de la commande & distance est
détecté. En d’autres termes, 1l’'aspect extérieur est celui
dans lequel l’alimentation se trouve dans un état "coupé".
Dans le deuxidme état d’attente, le fonctionnement d’une
partie mécanique dont la consommation en énergie est grande
est arrété. En d’autres termes, dans le deuxiéme état
d’attente, la consommation en énergie est inférieure a
celle du premier état d’attente. L’aspect extérieur est
celui dans lequel la touche d’arrét est activée.

Lorsque le signal d‘’établissement 10 se trouve au
niveau "H" parce que l’appareil & cassettes vidéo est dans
un état de fonctionnement (par exemple un état de lecture),
le phototransistor Q5 est activé et le transistor NPN Q1
est désactivé. Ainsi, le condensateur de temporisation C1
est effectivement déconnecté de la base du transistor de
commutation Q3. Par conséquent, le fonctionnement du
circuit de commutation est équivalent a celui du circuit de
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la technique antérieure, et la commutation du transistor de
commutation Q3 est commandée en fonction de 1l'erreur
détectée par le circuit 4 de détection d’erreurs. La sortie
continue 9 est donc stabilisée 3 5V.

D’autre part, lorsque le signal d’établissement 10 est
fixé au niveau "L" parce que 1l’appareil & cassettes vidéo
se trouve dans l’état d’attente, le phototransistor Q5 est
désactivé et le transistor NPN Ql est activé, de sorte que
le condensateur de temporisation Cl est connecté entre la
base du transistor de commutation Q3 et le niveau de masse
IN- du coté primaire. '

A la figure 2 si, & l’'instant T1, le transistor de
commutation Q3 est désactivé, un courant passe dans le
bobinage secondaire 7 aprés l’instant T1, de telle sorte
qu’une puissance correspondant & la puissance consommée
pendant une période unitaire de commutation est délivrée au
cbté secondaire. Lorsque la période t1 (pendanﬁ laquelle
l’énergie qui a été emmagasinée dans le transformateur 1
est déchargée) est terminée (c’est-a-dire 3 1l'’instant T2),
le courant dans le bobinage secondaire 7 est nul.

Lorsque le courant dans le bobinage secondaire 7 est
nul, & cause de la réaction 3 la décharge d'énergie du
transformateur 1, le bobinage auxiliaire 3 délivre une
tension qui active 1le transistor de commutation Q3.
Cependant, comme le condensateur de temporisation Cl est
connecté & la base du transistor de commutation Q3, la
tension produite par la réaction 3 la décharge d’énergie du
transformateur 1 est absorbée par le condensateur de
temporisation Cl1l. Par conséquent, le tranéistor de
commutation Q3 est maintenu désactivé. Cela signifie
qu'aprés l’instant T2, le transistor de commutation Q3 est
désactivé et que le courant dans le bobinage secondaire 7
est nul.

Aprés 1l’instant T2, les condensateurs C6 et C7 du
circuit d’absorption des surtensions et le bobinage
primaire 2 se placent en résonance paralléle. Une tension
correspondant 3 la résonance est produite également dans le
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bobinage auxiliaire 3. Par conséquent, un courant basé sur
la tension produite dans le bobinage auxiliaire 3 et un
courant fourni par 1'intermédiaire des résistances R2 et R3
passent dans la résistance de base R4.

La forme d’onde de tension de bése du transistor de
commutation Q3 est alors une forme d’onde 22 obtenue par
superposition de la forme d‘onde de résonance et de la
forme d’onde de tension qui augmente au fur et a& mesure que
le condensateur de temporisation Cl1 se charge (comme
indiqué en 21 dans la figure 2). Dans ce cas, la forme
d'’onde de tension du collecteur du transistor de
commutation Q3 est une résonance atténuée (comme indiqué en
22 dans la figure 2) (la tension Vin est la tension
appliquée entre 1l’entrée plus IN+ et le niveau de masse IN-
du cdté primaire).

D’autre part, la tension produite dans le bobinage
auxiliaire 3 est appliquée par l’intermédiaire de la diode
D2 et de la résistance de base R4 4 la base du transistor
de commutation Q3. De ce fait, le transistor de commutation
Q3 est maintenu désactivé, avec une tension inférieure a
une tension de base de seuil prédéterminée V2. Lorsque la
tension dépasse la tension de base de seuil prédéterminée,
le transistor de commutation Q3 est brusquement activé.
Pendant la période t2, la forme d’onde de la tension de
base du transistor de commutation Q3 varie donc & un niveau
inférieur & la tension V2. A 1’instant T3, si la tension de
base dépasse la tension V2, le transistor de commutation Q3
est brusquement activé et un courant passe dans le bobinage
primaire 2. Pendant la période t3 qui suit 1l’instant T3, le
courant de collecteur commence par augmenter. Lorsque le
courant de collecteur atteint une valeur prédéterminée (a
1l’instant T4), le transistor de commutation Q3 est
désactivé.

Cet état est le méme que 1l’état a l’'instant Tl1l. Par
conséquent, l’opération de commutation décrite ci-dessus
est exécutée de maniére répétée, avec une période qui est
la somme de la durée tl (pendant laquelle le transistor de
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commutation Q3 est désactivé et un courant passe dans le
bobinage secondaire 7), de la durée t2 (pendant laquelle se
produit la résonance, parce que le transistor de
commutation Q3 est désactivé et que le courant dans le
bobinage secondaire 7 est nul) et de la durée t3 (pendant
laquelle le transistor de commutation Q3 est activé).
Ainsi, lorsque le condensateur de temporisation Cl est
connecté a la base du transistor de commutation Q3, la
durée de commutation est augmentée d’autant que la durée t2
pendant laquelle se produit la résonance; il en résulte que
la fréquence de commutation diminue. Par conséquent, les
pertes & la commutation du transistor de commutation Q3
sont diminuées. Lorsque le signal d'établissement 10 est
fixé au niveau "L", la consommation en énergie du réseau
est alors inférieure 3 celle que 1l‘on observe lorsque le
signal d’établissement 10 se trouve au niveau "H".

Dans 1l'alimentation par commutation par systéme RCC
selon la présente invention, une tension produite dans un
bobinage auxiliaire est redressée et appliquée par
l’intermédiaire d’une résistance de base & la base d’un
transistor de commutation adapté & commuter le courant dans
le bobinage primaire. L’alimentation par commutation par
systéme RCC selon la présente invention comporte un
condenséteur de temporisation dont une premiére borne est
reliée a la base du transistor de commutation, et dont une
deuxiéme borne est relide & un niveau de masse du c&té
primaire, de telle sorte qu’aprés que le courant dans le
bobinage secondaire s’est annulé, l’augmentation de 1la
tension de base du transistor de commutation est retardée.
Par conséquent, la durée de la résonance, pendant laquelle
le transistor de commutation est désactivé et Ie courant
dans le bobinage secondaire est nul, s’ajoute i la durée de
commutation du transistor de commutation. Cela diminue la
fréquence de commutation. Par conséquent, méme lorsque la
consommation de la charge est faible, on peut empécher une
détérioration du rendement de commutation.

Dans un autre mode de réalisation de l’invention, en
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plus de 1l’agencement décrit ci-dessus, il est prévu un
circuit de commutation pour commander la connexion entre la
base du transistor de commutation et la premiére borne du
condensateur de temporisation, ou entre la deuxiéme borne
et le niveau de masse du cb6té primaire. De ce fait, lorsque
le circuit de commutation est ouvert, la commande
s’effectue comme suit: lorsqu’aucun courant ne passe dans
le bobinage secondaire, le transistor de commutation est
immédiatement activé, et la stabilisation de la tension de
sortie prend le pas sur d’autres considérations (telles que
le maintien du rendement de commutation). Lorsque le
circuit de commutation est fermé, la période de commutation
est augmentée et la commande assure que le rendement de
commutation est élevé. _

Dans un autre mode de réalisation de l'’invention, en
plus de 1l’agencement décrit ci-dessus, le circuit de
commutation est un transistor NPN dont le collecteur est
relié & la deuxiéme borne du condensateur de temporisation,
et dont 1’émetteur est relié au niveau de masse du cdoté
primaire. Le signal appliqué & la base du transistor NPN
commande la connexion de la deuxiéme borne du condensateur
de temporisation et du niveau de masse du cdté primaire. En
d’autres termes, un transistor et un élément tel qu’une
résistance limitant le courant de base, forment le circuit
de commutation. Le circuit de commutation qui commande la
connexion du condensateur de temporisation peut alors étre
simplifié.

Dans encore un autre mode de réalisation de
1’invention, en plus de l'agencement décrit ci-dessus, un

signal d’'établissement adapté pour fixer 1l'état de marche

et 1’état d’arrét du transistor NPN est appliqué & la base
par 1’intermédiaire d'un photocoupleur qui isole du circuit
du cbté primaire, le dispositif délivrant le signal
d'établissement. De cette maniére, la connexion du
condensateur de temporisation peut é&tre commandée par un
signal de sortie du dispositif qui constitue la charge de

l’alimentation.
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Dans encore un autre mode de réalisation de
l"invention, en plus des agencements décrits ci-dessus, le
signal d‘établissement indique si un dispositif qui
constitue une charge d’une sortie en courant continu se
trouve dans un état d’attente ou dans un état de
fonctionnement. Lorsque le signal indique que le dispositif
se trouve a 1l’état d'attente, le transistor NPN est
"activé" et 1la commande assure que le rendement de
commutation prend le pas sur d’autres considérations
(telles que la stabilisation de la tension de sortie).
Ainsi, lorsque le dispositif qui constitue une charge pour
l’alimentation se trouve dans 1’état d’attente, 1la
consommation en énergie du dispositif qui constitue une
charge pour l’alimentation est diminuée.

Bien que l'invention ait été décrite et illustrée en
détail, il faut comprendre clairement qu’elle 1l’a été i
titre d’'illustration et d’exemple et non & titre limitatif.
L’esprit et la portée de la présente invention sont
uniquement limités par les termes des revendications
annexées.

-\
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Revendications . R

1. Alimentation par commutation par systéme RCC, dans
laquelle une tension produite dans un bobinage auxiliaire
est redressée et appliquée par 1’intermédiaire d’une
résistance de base 3 la base d’'un transistor de commutation
adapté pour commuter un courant dans un bobinage primaire,
dans laquelle un condensateur de temporisation présente une
premiére borne reliée & 1la base du transistor de
commutation, et une deuxiéme borne reliée a un niveau de
masse du cdté primaire, grlce & quoi l’augmentation d’'une
tension de base appliquée au transistor de commutation est
retardée aprés qu’un courant se soit annulé dans un
bobinage secondaire.

2. Alimentation par commutation par systéme RCC selon.
la revendication 1, dans laquelle un circuit de commutation
est connecté pour commander une connexion entre la base
dudit transistor de commutation et la premiére borne du
condensateur de temporisation, ou entre la deuxiéme borne
du condensateur de temporisation et le niveau de masse du
c6té primaire.

3. Alimentation par commutation par systéme RCC selon
la revendication 2, dans laquelle:

le circuit de commutation est un transistor NPN dont
le collecteur est relié 3 la deuxiéme borne du condensateur
de temporisation et dont 1’émetteur est relié au niveau de
masse du cbté priraire; et

un signal appl:qué & la base du transistor NPN commande
la connexion entre la deuxiéme borne du condensateur de
temporisation et .e niveau de masse du coté primaire.

4. Alimentat:on par commutation par systéme RCC selon
la revendication 3, dans laquelle un signal d’'établissement
servant & fixer les états d’allumage et d’extinction du
transistor NPN est appliqué par 1‘’intermédiaire d’un
photocoupleur 3 une base du transistor NPN.

5. Alimentation par commutation par systéme RCC selon
la revendication 4, dans laquelle:

le signal d'établissement indique si un dispositif qui



10

15

20

25

v wu0014
16

constitue une charge d’une sortie en courant continu de
l’alimentation se trouve dans un état d’attente ou dans un
état de fonctionnement; et

lorsque le signal d‘établissement indique que ledit
dispositif est dans 1’état d’attente, ledit transistor NPN
est activé.

6. Alimentation par commutation par systéme RCC,
comportant :

un premier bobinage primaire couplé a une alimentation
en courant;

un élément de commutation connecté pour commander le
passage d’un courant dans ledit bobinage primaire, ledit
élément de commutation étant activé lorsqu’une tension
appliquée a une entrée de commande dudit dispositif de
commutation dépasse une valeur de seuil prédéterminée;’

un bobinage secondaire couplé par induction audit
bobinage primaire, pour délivrer une tension de sortie de
ladite alimentation;

un circuit de rétroaction branché de maniére & fournir
d 1’entrée de commande dudit premier &lément de commutation
une tension qui dépasse la valeur la tension de seuil
prédéterminée lorsqu’un courant dans le bobinage secondaire
est nul; et '

un condensateur de temporisation couplé de maniére
intermittente & 1'entrée de commande du premier &lément de
commutation, au moyen d’'un deuxiéme élément de commutation
qui est activé lors de la réception d‘un signal d‘attente.
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